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摘要(译)

用于具有高孔径比的液晶显示器的像素电极结构增加了孔径比并消除了
Mura现象。任何两个相邻的像素电极彼此断开。每个像素电极包括与第
一相邻数据线重叠以形成第一重叠部分的第一纵向外围，以及与第二相
邻数据线重叠以形成第二重叠部分的第二纵向外围。第一纵向周边和第
二纵向周边具有相同的三角波轮廓并且彼此对称。通过连接多个直角和
等边三角形形成三角波轮廓。
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